
文 匯 要 聞A6

20222022年年1212月月2424日日（（星期六星期六））

2022年12月24日（星期六）

2022年12月24日（星期六）

◆責任編輯：黃健恆、羅悅軒

研發晶片封裝 貢獻香港力量
應科院參研項目獲「國家科學技術進步一等獎」

特區政府日前最新發表的《香港創新科技發展藍

圖》中，點名支援半導體晶片產業策略性發展。在有

關的微電子領域中，香港擁有不少國際一流的研究人員：香

港應用科技研究院有份參與的 「高密度高可靠電子封裝關鍵

技術及成套工藝」項目，去年獲得「國家科學技術進步一等

獎」，為本地大學以外的科研機構於國家級科研獎項獲得的

最高榮譽。應科院相關分項負責人近日接受香港文匯報專

訪，講解了其中的技術細節，以及如何為國家晶片封裝研發

貢獻香港力量。

◆香港文匯報記者 高鈺

智能手機、電腦、電動車等，已逐漸成為人類生活中不可或缺的產
品。過去，歐美在晶片研發、製造方面處於領先地位，但近年我國

在相關領域奮起直追，致力研發屬於中國人的先進技術。
獲「國家科學技術進步一等獎」的「高密度高可靠電子封裝關鍵技術

及成套工藝」由華中科技大學牽頭，與香港應科院等多個研究單位聯手合
作。應科院負責的分項為「晶圓上多個通孔的電沉積過程優化方法」。該
部分為應科院集成電路及系統高級總監史訓清參與研發的專利，有關發明
縮短了通孔填充的模擬時間，提供高準確度的工藝窗口。
史訓清指出，半導體產業分為三大部分，包括晶片設計、晶片製造及晶片

封裝。經過晶片封裝過程後，晶片就可以運用於手機、電腦、電動車等不同
的系統。「在15年前，中國在這三個部分，與世界的差距都非常大。」

項目列國家16個重大專項
史訓清在介紹應科院參與國家晶片封裝研發的過程時表示，國務院於

2006年發布的《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》
中，已將「極大規模集成電路製造技術及成套工藝」項目列為16個重大專
項中的「02專項」，為我國在此領域奠基。
「在2008年，中國科學院的專家就『02專項』聯繫我們，我們提了一些建

議，看看能不能再超前一點，不光是追趕歐美地區國家。」史訓清表示，應
科院參與了制定技術路線圖，對方其後就將研究方向調整為「三維集成」。
所謂「三維集成」，是將許多微小晶片集成在一起，繼而形成小晶片、
小系統。晶片由不同的晶圓堆疊而成，就像是擁有多個層數的樓房，每層
「樓」都需要由「電梯」聯繫。這「電梯」指的就是「垂直互聯技術」
（Through-Silicon Via）。每一層晶圓中都有許多「硅通孔」，需要將銅
離子注入其中，才能確保電子能通過銅離子穿梭於不同層數，「把每一層
全部連到一起。」
史訓清指出，該技術的研發面對多項挑戰，例如每片晶圓上面上百萬條
「電梯」都不能出問題；其次，要在晶圓上面「一次性」地把全部「電
梯」做出來，「每一個一點瑕疵都不能有，這是非常、非常難的一點。」
至於如何將銅離子準確注入「硅通孔」也大有學問，「雖然對人類來

說，那就只是幾納米；但在微觀世界，這就好像從喜馬拉雅山的高度往下
掉到某一個點。」為此，團隊為銅離子找了不同大小的高分子，讓它們擔
當不同速率的「降落傘」，幫助調控銅離子的移動，確保銅離子能從「硅
通孔」底部，一直往上填滿。

雖與美國有差距 但已縮窄
史訓清表示，是次獲獎有數個重要意義：「從技術成果來看，在15年
前，中國在先進的封裝方面，基本是很少做的。經過長年的發展，雖然和
美國仍有一些差距，但差距已經不像以前那麼大。」其次，團隊可以用
「理論模擬」的方式、「虛擬製造」的方法，「保證製造出來的成品的成
本較低，也比較可靠。」
「我們基本上跟傳統的大學研發不一樣，應科院是『應用導向』，基於
市場的應用需求，我們把本地、內地及海外的大學、研究機構和公司串聯
在一起，誰擅長什麽就做什麼。」史訓清形容，應科院有如「催化劑」，
可充當「超級聯繫人」的角色，為促進創科產業作貢獻。

香港文匯報訊 特區政府日前發表的《創科
發展藍圖》中，具體點名要發展「半導體晶
片」，創新科技及工業局局長孫東昨日在接受
電台訪問時表示，香港本身在微電子和智能
晶片研發上有優勢，會根據世界最新發展潮
流和趨勢，發展基於氮化鎵（GaN）的新興
第三代半導體晶片。在這方面，香港和新加
坡以及韓國等都是在同一起跑線上競爭。
什麼是第三代半導體晶片？第一代半導體

是「矽」（Si），第二代半導體是「砷化
鎵」（GaAs），第三代半導體（又稱「寬能
隙半導體」，WBG）則是「碳化矽」
（SiC）和「氮化鎵」（GaN）。
寬能隙半導體中的「能隙」（Energy

gap），代表着「一個能量的差距」，意即讓
一個半導體「從絕緣到導電所需的最低能
量」。第一、二代半導體的矽與砷化鎵屬於

低能隙材料，數值分別為 1.12eV 和 1.43
eV，第三代（寬能隙）半導體的能隙，SiC
和GaN分別達到3.2eV、3.4eV，因此當遇到
高溫、高壓、高電流時，跟一、二代比起
來，第三代半導體不會輕易從絕緣變成導
電，特性更穩定，能源轉換也更好。

與世界「同一出發點」
孫東昨日被問及鄰近國家及地區，例如韓

國和台灣的晶片業都已經發展成熟，並得到
國際認同，香港在這方面應如何競爭時表
示，香港在半導體晶片研發上有優勢，學術
界有國際水準的研究人員，亦有港商在內地
發展晶片相關事業，不少廠商向特區政府表
達了興趣，而香港未來發展半導體晶片並非
要重複他人發展的老路和產業模式，而是根
據最新潮流發展第三代半導體晶片。在這方

面，香港和世界其他國家及地區是在「同一
出發點」。
就問及歐美聯手通過「禁晶片令」等手段

企圖圍堵中國，這會否影響本港相關未來發
展時，孫東強調，發展半導體晶片研發是從
國家和香港戰略發展出發，而「辦法總比困
難多」，目前內地已可自主生產關鍵設備，
相信日後自主研發生產晶片的能力會提高。
《藍圖》中另一個發展項目是新能源汽

車，孫東表示，內地近5年在這個領域發展
優秀，例如深圳比亞迪汽車，在短短幾年間
已成龍頭企業。香港在新能源方面有良好研
發基礎，大灣區內其他城市可提供完整汽車
產業鏈，確保相關零部件供應穩定。特區政
府曾與深圳市政府開會，討論在港生產新能
源車的可能性，亦和幾間具領先地位的新能
源車廠討論過在香港設立生產線的可能。

孫東：港瞄準發展第三代半導體晶片

香港文匯報訊（記者 金文博）為吸引創
科企業和人才落戶香港，特區政府創新科技
及工業局昨日正式推出「創科企業落戶香
港」專題網頁，重點介紹香港發展創新科技
的優勢及促進科技產業發展的措施，讓世界
各地的創科企業和人才進一步了解特區政府
在相關方面的工作，有意投資落戶香港或在
港擴展業務的創科企業可在專題網頁直接聯

繫創科局。
創科局繼日前推出《香港創新科技發展藍

圖》後，昨日亦正式推出「創科企業落戶香
港 」 專 題 網 頁 （http://www.itib.gov.hk/
zh-hk/attractingenterprises/），向世界闡述
特區政府全力發展創科的目標、方向和模
式，又重點列出本港的產業促進政策，包括
將大力發展先進製造業，以及各項吸納與便

利人才來港留港的措施、計劃及服務。
專頁又從營商環境、創科、產業鏈、財務
考慮及土地空間5方面，介紹香港的獨特優
勢，當中包括已經或將會實施及推出的政
策、措施及平台等。局方亦將專頁內容製作
成「創科企業落戶便覽」供下載閱讀。
創科局表示，正聯同其他政府部門全力投

入有關推廣工作，積極與世界各地不同創科
企業，包括龍頭和重點企業聯繫，希望吸引
全球高潛力、具代表性的創科企業及優秀人
才帶同其業務或科研成果落戶香港。

「創科企業落戶香港」專頁推出

◀ 史訓清（中）帶領應科院團隊參與的「高
密度高可靠電子封裝關鍵技術及成套工藝」項
目，去年獲頒「國家科學技術進步一等獎」。

香港文匯報記者涂穴 攝

▲ 應科院是香港其中一個半導體及微電子應
用技術研發基地。

香港文匯報記者涂穴 攝
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政務司司長陳國基昨日闡述特區政府的「搶人才」「搶企業」措
施實施細節，28日起推出「人才服務窗口」在線平台，有信心未
來3年每年吸引3.5萬名高層次人才來港。施政報告提出要招商引
資引才，對提升本港競爭力有重要作用，特區政府行動果斷迅速，
設定了具體的目標和執行抓手。從未來發展看，招商引才要結合本
地產業政策，提升產業吸引力，才能最大限度匯聚天下英才而用
之。

10月發表的本屆政府首份施政報告，提出一系列新措施招商引
才，包括成立「引進重點企業辦公室」、成立「人才服務窗口」、
設立「招商引才專組」等。昨日公布的實施細節將各項政策措施具
體化，以「人才服務窗口」在線平台全面理順和優化了申請和審批
流程，可以令全球的優秀人才更便捷地辦理申請來港，實現四周內
完成審批。計劃又充分考慮到優化簽證、受養人安排等細節，便利
人才來港服務。

政府就「搶人才」設定目標、設立辦公室，相當於有了可量化的
KPI和具體抓手，下一步要在全球範圍內「搶人才」，面對激烈競
爭，還需要以多方面的配合配套，提升對高端人才的吸引力。

首先，周邊城市都為吸引人才各出奇謀，例如提供人才住房、稅
收寬免、子女教育福利等，香港也有必要積極借鑒。政府過往推出
的「優秀人才入境計劃」、「科技人才入境計劃」等，每年配額僅
以千計，多數未能用盡配額。現在提出每年引入 3.5 萬名優秀人
才，目標令人鼓舞，如果有突破性的吸引人才措施，相信對目標的
有效實現會有切實幫助。日前公布的《香港創新科技發展藍圖》已
經提出為人才提供住宿配套，就是一個突破性的具體措施。

其次，「搶人才」與產業政策密不可分，優秀人才不僅重視一個
地方的生活環境，更重視行業發展前景。陳國基指出，「搶人才」
「搶企業」是相輔相成，成功吸引到企業，人才自然會來；另一方
面，如果香港有充足人才，企業亦會願意來港投資。本港銳意發展
創科產業，吸引的人才也應該配合本地創科發展和新型工業化的需
要，香港需要根據自己實際情況，發展優勢產業，打造具有香港特
色的產業鏈，吸引更多優質企業落戶本港，確保人才有用武之地，
才能留住人才共建更美好香港。

完善產業配套 匯聚天下英才
國家主席習近平昨日會見到京述職的行政長官李家超，

聽取香港當前形勢和特別行政區政府工作情況的匯報。新
一屆特區政府以習近平主席七一重要講話及中共二十大精
神為指引，秉持「以結果為目標」的施政理念，務實創
新、以民為本，竭力破解民生難題、增強香港發展動能，
展現出「愛國者治港」的新氣象，獲得習近平主席和中央
的充分肯定。展望未來，中央全面準確、堅定不移貫徹
「一國兩制」方針，香港只要充分發揮「背靠祖國、聯通
世界」的顯著優勢，廣泛開展國際合作，更好融入國家發
展大局，「必定大有可為、風光無限」。習近平主席的講
話，充分表達了對香港發展的殷切期待和重大囑託。

習近平主席表示，李家超擔任行政長官以來，帶領新一
屆香港特區政府，勇於擔當、務實有為，團結社會各界，
堅決維護國家安全，大力恢復經濟活力，積極回應民眾關
切，認真學習宣傳貫徹中共二十大精神，展現出「愛國者
治港」新氣象，香港在「一國兩制」正確軌道上穩步前
進。習主席的講話，是對新一屆特區政府半年來工作中
肯、充分的肯定。

新一屆特區政府上任不久，李家超就按照習近平主席七
一重要講話和二十大報告精神，迅速制定公布首份施政報
告，提出一系列富有針對性、創新性的施政綱領和措施，
展現出敢擔當作為、有雄心魄力的新作風。特區政府更以
只爭朝夕的決心和雷厲風行的行動，制定、落實各項惠民
生、促發展的政策措施，推出「共創明『Teen』計劃」，
集合政府、企業和各界力量為解決跨代貧窮開新路；開展
「全港清潔運動」，清除衞生黑點；多管齊下增加房屋供
應，開創性推出「簡約公屋」，為劏房居民帶來新希望；
近期政府就施政報告提出醫療、青年、創科、交椅洲人工
島等方面政策，陸續公布了可具體規劃藍圖，昨日政府又
公布「搶企業」、「搶人才」的新措施；特區政府主動提
出與立法會進行前廳交流會，建立常態化的溝通機制，推
動行政立法良性互動，共同促進良政善治。

從這些工作實績看，特區政府的開局良好，切實回應了
習近平主席七一重要講話提出的提高治理水平、增強發展
動能、排解民生憂難、維護和諧穩定、促進青年發展、破
解深層次矛盾等要求和希望，因此獲得習近平主席和中央
的充分肯定。

習近平主席強調，中央將全面準確、堅定不移貫徹「一
國兩制」方針，全力支持行政長官和特別行政區政府依法
施政，全力支持香港充分發揮獨特優勢，廣泛開展國際合
作，更好融入國家發展大局，在中華民族偉大復興的歷史
進程中作出新的更大貢獻。習近平主席將香港置於國家的
整體發展大局中，為香港發展指路引航、提出明確目標、
表達殷切期待。

二十大開啟國家全面建成社會主義現代化強國的新征
程，國家正推動高質量發展、加快構建新發展格局。近
期，中央優化完善防疫措施，發布了《擴大內需戰略規劃
綱要（2022－2035年）》和《「十四五」擴大內需戰略實
施方案》，強調明年經濟工作要堅持穩字當頭、穩中求
進，釋放出「穩經濟」「促增長」的強烈信號，為實現
「雙循環」新發展格局提供行動指南。這一系列重大舉
措，為香港解決深層次矛盾、增強發展動能創造了更有利
條件，為新階段香港發展提供不竭動力和廣闊空間。

「背靠祖國、聯通世界」，是香港得天獨厚的顯著優
勢。香港作為國際金融、經貿、航運中心，與國際社會充
分接軌，中央支持香港建設國際創科、中外文藝交流中心
等「八大中心」，進一步鞏固香港的獨特地位和優勢。在
新時代新征程上，香港更要緊貼世界經濟發展潮流，發掘
更多國際脈絡資源，完善自由、透明、法治的營商環境，
扮演好聯繫國家和世界雙向溝通的橋樑角色，進一步擴大
香港所長與國家所需的匯合點，繼續在國家發展和世界經
濟舞台上大顯身手，「中央相信，在全面建設社會主義現
代化國家、實現中華民族偉大復興的歷史進程中，香港必
將作出重大貢獻。」

習主席講話是對香港的殷切期待和重大囑託


